Лабораторна робота №2
Тема: «Частотні характеристики підсилювача на біполярному транзисторі»
студента 3-го курсу 1-ї групи

Горбаченка Василя
Варіант 4
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1. Розрахунок елементів схеми 
Rk = 5 Ом;

Rn = 5 Rk

h11 = 3.38 Ом;

h22 = 0.127 См;

h21 = 3.32;

fn = 1000;

RRe = 5 В;

Ib0 = 150 мА;

Ik0 = 1.44 А;

Ek = 5 В;

Uke0 = 10 В;

Ube0 = 1.413 В
2. Амплітудно-частотна характеристика підсилювача (Uвих=F(f)).
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Граничні частоти:

Fn1=5,78 кГц

Fn2=24,54 МГц
3. ПобудоваАЧХ для кількох значень опору навантаження
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При зменшенні опору навантаження вихідна напруга зменшується, зростає нижня гранична частота та зменшується верхня, отже параметри підсилювача погіршуються
4. Побудова АЧХ з відімкненою емітерною ємністю.
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Коефіцієнт підсилення для схеми з емітерною ємністю k1=255,6 , а для схеми без ємності k2=40,5.
Отже для схеми з емітерною ємністю коефіцієнт підсилення більший в 6,3 раза.

5. Побудова АЧХ для кількох значень колекторної індуктивності
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На графіку АЧХ  явно видно ситуації корекції, недокорекції та перекорекції
Висновки: В даній лабораторній роботі були досліджені характеристики підсилювачів на біполярних транзисторах. Були визначені  нижня і верхня граничні частоти з АЧХ транзистора fн=5,78 кГц, fв=24,54 МГц. Досліджені АЧХ при різних значеннях опору навантаження. Ми побачили що чим менший опір навантаження тим менша вихідна напруга, зростає нижня гранична частота та зменшується верхня, отже параметри підсилювача погіршуються. Досліджені АЧХ з і без ємності СЕ (емітерної ємності), коефіцієнт підсилення з емітерною ємністю більший в 6,3 раза. Це пояснюється тим, що за допомогою даної ємності стабілізуеться режим роботи підсилювача. Також досліджено роботу підсилювача з колекторною індуктивністю, яка дає високочастонну корекцію. Це тому, що на високих частотах несе великий вплив на зменшення опору колектора паразитна ємність, яка з’єднана паралельно до даного опору. Тому поява індуктивності на високих частотах збільшує опір колектора.
